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摘要(译)

全色有机发光二极管（OLED）显示装置的像素结构包括黑矩阵，变色介
质，两个薄膜晶体管，存储电容器和布置在基板上的OLED器件。显示装
置的像素结构使用蓝色有机发光二极管或聚合物发光二极管作为电致发
光介质。低温多晶硅（LTPS）薄膜晶体管向OLED器件提供电流并用作
有源驱动器件。变色介质将蓝光变为红光或绿光，以形成全色OLED。处
理步骤包括黑矩阵处理，岛处理，栅极处理，层间处理，颜色改变介质
处理和OLED沉积处理。由于变色介质集成在LTPS薄膜晶体管上，因此
本发明可以制造高分辨率，高发光效率和宽视角的显示器件。
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